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2. Structural, optical and electrical properties of SnxSy films and use in heterojunction structures

Реферат:
1. Дисертаційна робота присвячена дослідженню полікристалічних плівок SnxSy як матеріалу для створення
приладових структур, а саме тонкоплівкових гетероперехідних сонячних елементів (СЕ); вивченню впливу
фізико-технологічних умов нанесення плівок SnS та SnS2, одержаних у квазізамкненому об’ємі, та впливу
термічного і лазерного оброблення шарів SnS2 на їх структурні, субструктурні, оптичні, електрофізичні
властивості та елементний склад для використання в приладових структурах; визначенню оптимальних
режимів одержання однофазних плівок SnS і SnS2 та створенню СЕ з конструкціями «Substrate» та
«Superstrate» на їх основі; моделюванню фізичних процесів у СЕ на основі плівок сульфіду олова та
з’ясуванню параметрів, що обмежують ефективність виготовлених фотоперетворювачів.

2. The dissertation is devoted to the following aspects: (i) investigation of the influence of growth conditions of SnS
and SnS2 films obtained by the close spaced sublimation (CSS) method and exploring the effect of thermal and
laser post-growth treatment of SnS2 layers on structural, substructural, optical, electrical properties and chemical
composition for thin film solar cell application; (ii) determination of the optimal conditions for production a single-



phase SnS and SnS2 films and formation of solar cells based on "Substrate" and "Superstrate" device architecture;
(iii) numerical simulation of the physical processes in solar cells based on tin monosulfide films and evaluation of
the parameters that limit efficiency of the produced devices.
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